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1. Considerar o circuito representado.

a) Considerando os diodos ideais,
tracar a caracteristica v, = f (v),
indicando o estado de conducdo
dos diodos.

b) Repetir a dinea anterior,
subgtituindo os diodos por uma §10k
fonte de tensdo de 0,7 V.

c) Explicar o funcionamento do
diodo, recorrendo a sua curva
caracteristica.
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2. Considerar o andar amplificador representado, sabendo-se que 3= 150 e Vgeon = 0.7

V.8

Vec =12V

a) Cacular o valor de R, e de R de
modo aque Ve= 317 V e lg =317 s g
mA.

Nota: independentemente do resultado c

obtido na alinea anterior, considerar R, = |

3.3kOeR:-=1,2kO.

b) Determinar o ganho em tenséo w/v; e R,
as resisténcias R e R, para pequenos R RE§ 10k
snais.

c) Enumerar as caracteristicas das
montagens base-comum (BE), emissor
comum (EC) e colector-comum (CC).

3. Ocircuito representado € usado para a medida de temperatura entre os 0 °C e os 150
°C. O sensor usado € um termistor PTC
com B = 2000 °K e apresenta uma 10V 20 k
resisténcia de 27762,15 O atemperatura
de50°C (Ry = A €M),

R 100 k
1 -
a) Dimensionar R; de modo a que a Yo
temperatura de 150 °C a tensdo de *
saidasga+5 V. o2 Ry

Nota: independentemente do resultado
obtido na alinea anterior, considerar R, =
86 kO. =
b) Determinar arelacdo entre a variagdo
daresisténcia do termistor, Ry, e v,, justificando.
c) Définir sensibilidade de um sensor.

Quetdo | 1.a| 1b | 1.c | 2a|2b| 2c |3.a] 3.b| 3.c | Total
Cotacio | 125 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 15| 1.25| 45| 15| 1,25 | 12
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